ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

Diligencia para hacer constar que las siguientes paginas de este documento
se corresponden con la informacién que consta en la Secretaria de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla relativa al
programa oficial de la asignatura “Tecnologia Electronica” (1130003) del
curso académico “2006-2007”, de los estudios de “Ingeniero Técnico
Industrial. Especialidad en Electronica Industrial (Plan 2001)”.

Regina M? Nicaise Fito

Gestora de Centro

Codigo:PFIRM8671NMQU36sfa3bm4sqU7ulob.

Permite la verificacion de la integridad de este documento electrénico en la direccién: https://pfirma.us.es/verifirma

FIRMADO POR

REGINA NICAISE FITO

FECHA

06/06/2018

ID. FIRMA

PFIRM8671NMQU36sfa3bm4sqU7ulob

PAGINA

111



https://pfirma.us.es/verifirma/code/PFIRM8671NMQU36sfa3bm4sqU7uJob

)

6\
P # w
- m
E: <
Il
e A

E.U. POLITECNICA
G/ Virgen de Africa. 7 41011 - Sevilla
Tifno, 954 552.815 Fax 954282777
Wow.GUp.US 85

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA

CURSO 2006707

DATOS BASICOS DE LA ASIGNATURA
TITULACION: 1.T.1., especialidad Electronica Industrial
NOMBRE: Tecnologia Electrénica
NOMBRE (INGLES): Electronic Devices
CODIGO: 1130003 | ANO DE PLAN ESTUDIO: 2001
TIPO: Troncal
CREDITOS: | Totales Teoricos Practicos
L.R.U. 12 6.0 6.0
E.C.T.S. 10.5 5.25 5.25
CURSO: |1° | CUATRIMESTRE: | Anual | cicLo: | 1°
URL WEB: | http://www.dte.us.es/tec_ind/electron/te/

COORDINADOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO:

Alberto Menéndez Martinez

DATOS BASICOS DE LOS PROFESORES
NOMBRE: ALBERTO MENENDEZ MARTINEZ
CENTRO/DEPARTAMENTO: | Escuela Univ. Politécnica / Tecnologia Electrénica
AREA: Tecnologia Electrénica
N° DE DESPACHO: P.1 | TELEFONO: | 954552838
E-MAIL: amenen@us.es
URL WEB: http://www.dte.us.es/personal/menendez
NOMBRE: MIGUEL ANGEL LEAL DIAZ
CENTRO/DEPARTAMENTO: | Escuela Univ. Politécnica / Tecnologia Electronica
AREA: Tecnologia Electronica
N© DE DESPACHO: P.5 | TELEFONO: | 954552834
E-MAIL: maleal@us.es
URL WEB: http://www.dte.us.es/personal/maleal
NOMBRE: ALVARO ARIEL GOMEZ GUTIERREZ
CENTRO/DEPARTAMENTO: | Escuela Univ. Politécnica / Tecnologia Electrénica
AREA: Tecnologia Electronica
N° DE DESPACHO: P.9 | TELEFONO: | 954551213
E-MAIL: ariel@us.es
URL WEB: http://www.dte.us.es/personal/ariel

Codigo:PFIRM8671NMQU36s fa3bm4sqU7ulob.
Permite la verificacion de la integridad de este documento electrénico en la direccién: https://pfirma.us.es/verifirma

FIRMADO POR

REGINA NICAISE FITO

FECHA

06/06/2018

ID. FIRMA

PFIRM8671NMQU36sfa3bm4sqU7ulob

PAGINA

2/11



https://pfirma.us.es/verifirma/code/PFIRM8671NMQU36sfa3bm4sqU7uJob

NOMBRE: FELIX BISCARRI TRIVINO
CENTRO/DEPARTAMENTO: | Escuela Univ. Politécnica / Tecnologia Electréonica
AREA: Tecnologia Electréonica

N© DE DESPACHO: P.3 | TELEFONO: | 954552836
E-MAIL: fbiscarri@us.es

URL WEB: http://www.dte.us.es/personal/fbiscarr
NOMBRE: JORGE PLUSS CONTINO
CENTRO/DEPARTAMENTO: | Escuela Univ. Politécnica / Tecnologia Electrénica
AREA: Tecnologia Electronica

N© DE DESPACHO: P.10 | TELEFONO: | 954557192
E-MAIL: pluss@dte.us.es

URL WEB:

DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descriptores segun BOE

Criterios de eleccion y utilizacién de dispositivos electrénicos. Técnicas de fabricacion y disefio.

2. Situacion

2.1. Conocimientos y destrezas previos

No se contemplan requisitos previos en los actuales Planes de Estudio.

2.2. Contexto dentro de la titulacion

Esta asignatura proporciona al alumno los conocimientos basicos relacionados con los componentes
electronicos, los materiales que se utilizan en su elaboracion, el proceso de fabricacion, asi como los
criterios de seleccion y utilizacion de los mismos.

La asignatura supone la primera toma de contacto, dentro de la titulacién con la tecnologia de los
componentes y circuitos electronicos. Constituye la base para las aplicaciones teorico-practicas que
se estudian en otras asignaturas de la titulacion, p. ej. Electronica Analdgica, Electronica Digital,
Electrénica de Potencia, etc.

2.3. Recomendaciones

En primer cuatrimestre, se recomienda que el alumno esté cursando y asimilando las asignaturas de
Materiales para Ingenieria (Materiales electrénicos) y Fundamentos Fisicos de la Ingenieria
(electricidad y electromagnetismo).

En segundo cuatrimestre ,se recomienda que el alumno esté cursando y asimilando Fundamentos
Matematicos de la Ingenieria (variable compleja y ecuaciones diferenciales) y Teoria de Circuitos
(resolucion en cc y ca asi como célculo de transitorios).

2.4. Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales (estudiantes
extranjeros, estudiantes con alguna discapacidad,...):

Se estudiarian en caso de aparecer necesidades particulares.

3. Competencias que se desarrollan

3.1. Genéricas o transversales

Incluir listado de competencias en formato tabla y valorar de 0 a 4 el grado de entrenamiento de cada
una: 0, no se entrena; 1, se entrena débilmente; 2, se entrena de forma moderada; 3, se entrena de
forma intensa; 4, entrenamiento definitivo de la competencia ( no se volvera a entrenar después).

e Capacidad de andlisis y sintesis (2)

Resolucién de problemas (2)

Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica (1)
Razonamiento critico (1)

Capacidad de gestidn de la informacion (2)
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3.2. Especificas

Incluir listado de competencias en formato tabla y valorar de 0 a 4 el grado de entrenamiento de cada
una: 0, no se entrena; 1, se entrena débilmente; 2, se entrena de forma moderada; 3, se entrena de
forma intensa; 4, entrenamiento definitivo de la competencia ( no se volvera a entrenar después).

Cognitivas(saber):

e Entender los aspectos funcionales y paramétricos de los componentes electrénicos (3)

Procedimentales/Instrumentales(saber hacer):

Interpretacion de documentacion técnica (2)

Capacidad de aplicar los conocimientos en aplicaciones circuitales sencillas, utilizando criterios
de ingenieria respecto a fiabilidad, tolerancias y costo (2)

Actitudinales(ser):

e Aprendizaje autébnomo (2)
¢ Razonamiento critico (1)
e Toma de decision (1)

Nota: Puede hacerse un unico listado de competencias (transversal y especifico).

4. Objetivos

e Esta asignatura tiene por objetivos conseguir que el alumno conozca los aspectos funcionales,
paramétricos, constructivos y de fiabilidad de los principales componentes electrénicos. El alumno
ha de desarrollar durante la asignatura capacidades para identificar los componentes idéneos

segun la aplicacion o disefio.

5. Metodologia

NUmero de horas de trabajo del alumno

5.1. Primer Semestre N° de horas
Clases tedricas 30
Clases practicas 15
Exposiciones y seminarios
Tutorias especializadas A) Colgc_tlvas
B) Individuales 1
Realizacién de actividades académicas dirigidas:
A) Con presencia del profesor: 15
B) Sin presencia del profesor: 12
Otro trabajo personal Auténomo:
A) Horas de estudio: 39
B) Preparacién de Trabajo Personal: 9
C) Preparacioén de clases practicas 15
D)
E)
F)
Realizacién de examenes:
Examen escrito: 4
Exadmenes orales (control del trabajo personal):
Otros:
Ne total de horas
Trabajo total del estudiante 140
5.2. Segundo Semestre N° de horas
Clases tedricas 30
Clases practicas 15

Exposiciones y seminarios
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Tutorias especializadas A) COI?C.UvaS
B) Individuales 1
Realizacion de actividades académicas dirigidas:
A) Con presencia del profesor: 15
B) Sin presencia del profesor: 12
Otro trabajo personal Autbnomo:
A) Horas de estudio: 39
B) Preparaciéon de Trabajo Personal: 9
C) Preparacioén de clases practicas 15
D)
E)
F)
Realizacion de exdmenes:
Examen escrito: 4
Exadmenes orales (control del trabajo personal):
Otros:
Ne total de horas
Trabajo total del estudiante 140

6. Técnicas docentes

(Sefiale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede
sefialar mas de una. También puede sustituirlas por otras):

Sesiones académicas Exposicién y debate:[ ] Tutorias especializadas:[X]
tedricas:[X]

Sesiones académicas Visitas y excursiones:[_] Controles de lectura
préacticas:[X] obligatoria:[_]

Otras (especificar):
Pagina web

6.1. Desarrollo y justificacion

Las técnicas docentes consideradas mas apropiadas para alcanzar los objetivoa marcados pretenden
acompasar el desarrollo teérico-practico de los contenidos y actividades. Comprenden:

- Las sesiones académicas tedricas del programa se reparten, del modo mas equilibrado posible, alo
largo de las treinta semanas que comprende el periodo lectivo anual. En estas clases el profesor
desarrolla y expone los contenidos teéricos fundamentales de cada tema.

- En los temas de mas contenido aplicado se prevén clases practicas en los que se resuelven
problemas tipo acordes con los temas impartidos en teoria. Se pretende que el alumno asimile
correctamente los contenidos antes de emplearlos en la resolucion de problemas.

- Las sesiones académicas dirigidas permiten al alumno:
- Realizar las experiencias de laboratorio mediante pruebas y ensayos de dispositivos electrénicos
relacionados con los contenidos desarrollados en las sesiones de teoria y problemas.
- Caracterizar los dispositivos a partir de los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio.
De este modo el alumno realiza un analisis constructivista a partir de su propia experiencia.
- Extraer las conclusiones que se deriven de la comparacién entre las caracteristicas obtenidas en
la experiencia con las que ofrece el fabricante en la correspondiente documentacion técnica.

- Para la realizacion de los experimentos se emplea un Laboratorio de Electrénica Analégica.

- No se prevén exposiciones y seminarios ni visitas y excursiones, ya que la asignatura no dispone de
suficientes créditos para desarrollar este tipo de actividades.
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Como apoyo a estas técnicas se dispone de:

- Pizarra.

- Presentaciones en transparencias.

- Apuntes editados electronicamente.

- Guiones de los ejercicios de laboratorio a desarrollar.

- Documentacion técnica proporcionada por los fabricantes de dispositivos.

No obstante se podrian producir modificaciones en la anterior relacion de técnicas en aras de un
mejor desarrollo del programa o de la adecuacion a la dinamica que presente el alumnado.

7. Bloques tematicos

(Dividir el temario en grandes bloques tematicos. No hay nimero minimo ni maximo.)
En cada bloque temético, se pueden indicar los aspectos de contenido instrumentales y actitudinales
gue se van a entrenar)

e BLOQUE 1: Introduccion a la Tecnologia Electronica.
- Elementos bésicos de Teoria de Circuitos y de Materiales conductores
- Conceptos de valores nominales, tolerancias y normalizacion
- Coeficiente de temperatura y disipacion térmica de componentes electrénicos
- Introduccidn a los circuitos impresos

BLOQUE 2: Componentes pasivos
- Resistencias fijas y variables
- Resistencias no lineales
- Condensadores
- Inductores

BLOQUE 3: Componentes activos.
- Introduccién a los semiconductores
- Diodos
- Transistores BJT
- Transistores FET
- Circuitos Integrados

8. Bibliografia y otras fuentes documentales

8.1. General

COMPONENTES ELECTRONICOS. Francisco Ruiz Vasallo. Ed. CEAC.
MATERIALES Y COMPONENTES ELECTRONICOS. R. Alvarez Santos. Ed. Editesa.

[ ]

e ELECTRONICA INTEGRADA. J. Millman y C. Halkias. Ed. Hispano Europea.

e DISIPACION TERMICA DE COMPONENTES ELECTRONICOS. A. Menéndez. Ed. Panella.

8.2. Especifica

e ELECTROTECNIA. J. Garcia Trasancos. Ed. Paraninfo, 2001.

e CIRCUITOS ELECTRONICOS APLICADOS. SIMULACION CON PSPICE. J.J. Gonzélez de la
Rosa et al. Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cadiz, 2000.

e CIRCUITOS IMPRESOS. J. Gonzélez, M2 A. Recasens. Ed. Paraninfo, 1997.

e PARASITOS Y PERTURBACIONES EN ELECTRONICA. A. Charoy. Ed. Paraninfo, 1996.

e TECNOLOGIA DE MONTAJE SUPERFICIAL. R. J. Rowland, P. Belangia. Ed. Paraninfo, 1994.

e TECNICAS ELECTRONICAS DIGITALES. A. Hermosa. Ed. Marcombo, 1997.

e INTRODUCCION A LOS CIRCUITOS INTEGRADOS. P. Calleja, et al. Ed. Servicio de

Publicaciones de la ETSIT de Madrid, 1989.
e TECNOLOGIA ELECTRONICA: MATERIALES Y PROCESOS DE FABRICACION. A. Bandera, et
al. Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Malaga, 2002.
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9. Técnicas de evaluacion

Enumerar tomando como referencia el catalogo de la correspondiente guia comun.

e Examenes de teoria y problemas: se realizaran examenes de teoria y problemas en los que los
alumnos tendrén que demostrar que han adquirido las competancias trabajadas durante el curso.
e Practicas de laboratorio: seran evaluadas para formar parte de la nota final del alumno.

9.1. Criterios de evaluacion y calificacion

A lo largo del curso se efectuaran dos exdmenes parciales, en los que se exigira el desarrollo de
cuestiones de tipo tedrico y la resolucion de problemas ajustados al programa de la asignatura.
En cada examen se especificara el valor de las preguntas y problemas. La calificacion del
examen, comprendida entre 0 y 10, se obtendra sumando las de cada parte.

Aprobaran la asignatura aquellos alumnos que hayan superado los exadmenes parciales con una nota
de al menos 4 puntos pero cuya nota promedio de examenes parciales sea al menos de 5 puntos
y ademés hayan superado (APTO), asimismo, las practicas de laboratorio. La nota global de la
asignatura sera:

Nota final = Nota promedio examenes

La nota de précticas de laboratorio, individual para cada alumno, sera de APTO o NO APTO, aunque,
para casos excepcionales, se podra establecer algun tipo de puntuacién que podria afiadirse a la
nota final de curso, siempre que la nota promedio de examenes parciales sea de al menos 5
puntos. Los alumnos con calificacion de NO APTO deberan superar un examen de practicas.

Para que el examen de practicas de laboratorio sea convocado, este debera ser solicitado
previamente por los alumnos interesados antes del correspondiente examen final de teoria. El
aprobado de esta prueba (APTO) se mantendra para las restantes convocatorias oficiales del
CUrso, pero no para cursos posteriores.

Los alumnos que no aprueben por curso podran presentarse al examen final de Junio para recuperar
el laboratorio y/o el(los) parcial(es) cuyas notas de curso hubieran sido inferiores a 5 puntos. Con
las nuevas puntuaciones obtenidas, la nota final se calculara con las mismas condiciones arriba
indicadas.

Cualquier otra convocatoria se realizara sobre la asignatura completa y para aprobar se requerira
obtener una calificacion de al menos 5 puntos y ademas haber superado las practicas de
laboratorio.
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10. Organizacion docente semanal (Soélo indicar el nimero de horas que a ese tipo de
sesion va a dedicar el estudiante cada semana)
Se§ic_>nes Se§io_nes Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 | Actividad 4 ’ Temas del
Tedricas Practicas Ponr(js)r:ador Ponderador (P): Pontgs)r:ador Pon?s)r:ador Examenes te?::tr;? a
1°Cuatr | H| HXP |H| HXP | H| HXP H HXP | H| HXP | H | HXP
12 semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Temal
2a Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Temal
32 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema2/Labl
22 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 0.25 | 0.25 Tema2/Labl
52 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Temal/Lab2
62 semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Temal/Lab2
7a Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema3/Lab3
g2 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 0.25 | 0.25 Tema3/Lab3
9asemana | 2| 46 |1] 2 |1 18 Tema7/Lab4
102 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema7/Lab4
112 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema8/Lab5
122Semana | 2| 46 |1 2 1| 1.8 |0.25| 0.25 Temas/Lab5
132 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema8/Lab6
142 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema9/Lab6
152 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 0.25| 0.25 TemaRszlc_l?;?.
162 Semana 9
172 Semana 4
182 Semana
192 Semana
202 Semana
Total de horas 69 30 27 1 9 4
Total de ECTS I 2.588 I 1.125 I 1.013 . 0.037 I 0.337 l 0.150

Actividad 1 |Laboratorio
Actividad 2 | Tutorias individuales
Actividad 3 | Trabajo personal
Actividad 4

Distribuya el nimero de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una asignatura
cuatrimestral y 40 anuales
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Sesiones Sesiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 | Actividad 4 Temas del
Teobricas Précticas Ponderador Ponderador Ponderador | Ponderador | Exdmenes temario a
(P): (P): (P): (P): tratar
2°Cuatr [H | HXP |H| HXP |[H| HXP | H | HXP |H| HXP | H [ HXP
12semana | 2| 4.6 |1 2 1| 1.8 Temal0
2asemana | 2| 46 |1 2 1| 1.8 Temal0
3asemana | 2| 46 |1 2 1] 1.8 Temall/Lab7
22 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 0.25| 0.25 Temall/Lab7
sasemana | 2| 46 |1 2 1| 18 Temal2/Lab8
62semana | 2| 46 |1 2 1] 1.8 Temal2/Lab8
7asemana | 2| 4.6 |1 2 1| 1.8 Temal3/Lab9
gasemana | 2| 4.6 |1 2 1| 1.8 |0.25] 0.25 Temal6/Lab9
02 semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema4/Lab10
10° Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema5/Lab10
112Semana | 2| 4.6 |1 2 1| 18 Tema5/Lab11
122 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 0.25| 0.25 Temald/Lab1l
132 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Temal5/Lab12
142 Semana | 2 4.6 1 2 1 1.8 Tema6/Labl2
wsemana | 2| 46 |1] 2 |1] 1.8 |0.25] 0.25 R
16° Semana 9
172 Semana 4
18 Semana
192 Semana
202 Semana
Total de horas 69 30 27 1 9 4
Total de ECTS I 2.588 I 1.125 I 1.013 . 0.037 I 0.337 0.150

Actividad 1 Laboratorio
Actividad 2 | Tutorias individuales
Actividad 3 | Trabajo personal
Actividad 4
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11. Temario desarrollado

(Con indicacion de las competencias que se van a trabajar en cada tema).

1. Resistencias lineales

Simbologia. Tipos de resistencias. Caracteristicas: valores nominales, tolerancias, valores
maximos, coeficiente de temperatura, coeficiente de tension, estabilidad. Ruido en resistores.
Comportamiento en frecuencia. Tecnologias constructivas y valores tipicos. Normalizacién, codigo
de colores.

2. Disipacion térmica de componentes
Equilibrio térmico: resistencia térmica. Curva de disipacion y temperatura maxima.
Sobrecalentamiento en régimen transitorio. Calculo de disipadores.

3. Potenciometros

Descripcién y aplicaciones. Simbologia. Tipos de potenciémetros: quimicos, de hilo y para
aplicaciones especiales. Caracteristicas: leyes de variacion, linealidad. Tecnologias de fabricacion y
valores tipicos.

4. Resistencias no lineales

Resistencias NTC: caracteristicas, simbologia, valores tipicos y aplicaciones. Resistencias PTC:
caracteristicas, simbologia, valores tipicos y aplicaciones. Resistencias VDR: caracteristicas,
simbologia, valores tipicos y aplicaciones.

5. Condensadores

Concepto de capacidad y elementos de célculo: constantes dieléctricas, energia almacenada,
resistencias equivalentes en serie y en paralelo, factores de potencia, calidad y pérdidas. Materiales,
tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia. Normalizacién y marcado.

6. Bobinas

Concepto de inductancia y elementos de célculo: autoinduccién, energia almacenada, densidad de
flujo, permeabilidad, intensidad de campo, fuerza magnetomotriz y pérdidas. Materiales, tecnologias
constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia. Normalizacién y marcado.

7. Semiconductores
Materiales semiconductores intrinsecos y extrinsecos P y N. Niveles de Fermi. Distintos tipos de
portadores. Difusion en estado sélido. Unién semiconductora.

8. Diodos semiconductores

El diodo ideal. Simbologia. Aplicaciones. Caracteristica tension-intensidad. Recta de carga.
Resistencia directa e inversa. Variaciones con la temperatura. Tensién de ruptura. Efectos
capacitivos y tiempos de respuesta. Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas.

9. Diodos Zéner
Efecto Zéner y efecto avalancha. Simbologia. Modelo equivalente. Aplicaciones bésicas.
Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Normalizacion. Cédigos de designacion.

10. Caracteristicas de los transistores bipolares (BJT)

El transistor de unién: efecto transistor. Curvas caracteristicas estaticas. Regiones de
funcionamiento. Configuraciones basicas y modelos aproximados en corriente continua. Limites de
funcionamiento.

11. Amplificacién de sefiales con transistores bipolares (BJT)
Analisis grafico: recta de carga y punto de funcionamiento. Ganancia. Distorsion. Acoplamiento
capacitivo. Estabilidad de la polarizacion.

12. Modelos de funcionamiento de los transistores bipolares (BJT)
Modelo hibrido en baja frecuencia: parametros h. Modelo hibrido : respuesta en frecuencia. El
transistor en conmutacién: TON, TOFF y pérdidas en conmutacion.
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13. Tecnologias constructivas de los transistores bipolares (BJT)
Fabricacion de transistores bipolares: principales técnicas de dopado y encapsulado. Caracteristicas
tipicas. Simbologia. Cadigos de designacién.

14. Transistores JFET
Canal de conduccion. Caracteristica TENSION-INTENSIDAD. Polarizacion y zonas de trabajo.
Modelo de pequefia sefial. Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia.

15. Transistores MOS-FET

FET de puerta aislada (IGFET o MOSFET). MOSFET de enriquecimiento y de empobrecimiento:
caracteristica TENSION-CORRIENTE. Polarizacion y zonas de trabajo. Modelo de pequefia sefial.
Tecnologias constructivas y caracteristicas tipicas. Simbologia. Analisis comparativo.

16. El circuito integrado
Microelectrénica: Cl monoliticos y CI hibridos. Consideraciones de disefio, seguridad y
coste: niveles de integracion. Encapsulado y cddigos de designacion,

17. Conexionado y Circuitos Impresos

Introduccion a la ingenieria electronica. Tecnologia de circuitos impresos: tipos de placas, materiales
y elementos de calculo. Disefio asistido por ordenador. Conectores, cables y pequefio material
electrénico.

Se han programado un total de doce préacticas de laboratorio distribuidas a lo largo del curso. No
obstante, el volumen de alumnos matriculados y el nimero de profesores asignados a laboratorio
determinaran el niumero de las mismas que se realizaran.

Practica 1: Familiarizacion con el Instrumental de Laboratorio |

Practica 2: Familiarizacion con el Instrumental de Laboratorio Il

Practica 3: Familiarizacién con el Instrumental de Laboratorio IlI

Practica 4: Resistores lineales fijos | Practica 5: Resistores lineales fijos Il
Practica 6: Diodos semiconductores | Practica 7: Diodos semiconductores I
Practica 8: Simulacion con Pspice: Diodos semiconductores

Practica 9: El transistor bipolar |

Practica 10: El transistor bipolar Il

Practica 11: Simulacién con Pspice: El transistor bipolar

Practical2: Fabricacion de circuitos impresos

12. Mecanismos de control y seguimiento

(al margen de los contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogeran aqui los
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura).

e Control del grado de cumplimiento del esquema temporal de la asignatura.
e Control del grado de cumplimiento de las actividades programadas por parte del profesor.
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